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摘要(译)

一种有源式有机发光二极管的像素结构，其适于架构在一基板上，此结
构包括一薄膜晶体管、一扫描配线、一数据配线、一阳极层、一栅介电
层、一保护层、一发光层以及一阴极层。其中，阳极层配置在基板的表
面上，而并非配置在栅介电层上，借以改善阳极层表面的粗糙度。
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